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Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja elek-
tromechaniczna tranzystorowego wzmacniacza

mostkowego w obudowie kasetowej, przeznaczo-
nego do impulsowego zasilania silnika pradu sta-
lego o duzym zakresie regulacji predkosci obro-
towej, zwlaszcza dla napedu posuwu w obrabiar-
kach sterowanych numerycznie.

Znane jest urzadzenie pod nazwg ,Hi-Ak”
z tranzystorowym wzmacniaczem mostkowym do
impulsowego zasilania silnika pradu stalego dla
napedu posuwu w obrabiarkach sterowanych nu-
merycznie, ktérego jedynie uklad regulacji elek-
tronicznej jest przedmiotem  patentu USA
nr 3560829 z dnia 2.02.71 r oraz publikacji NEC
z konferencji obrabiarkowej IEEE w Hartford,
Conecticut USA z dnia 29—30.10.1973 r.

Konstrukcja elektromechaniczna tranzystorowe-
go wzmacniacza mostkowego powyzszego urzadze-
nia, produkowanego przez firme General Elektric
jako PWM Servodrive Model II od roku 1976
w pigciu typowielkoSciach. rozwigzana jest na za-
-sadzie znanych plytek dwustronnie drukowanych,
na ktérych sa zamontowane normalnym sposobem
liczne tranzystory malej mocy w obudowie kon-
wencjonalnej, lgczone w kazdej galgzi mostka
réwnolegle i tworzace nastepnie ‘uktad kompletne-
go mostka elektrycznego.

Kazdy tranzystor posiada po dwa réwnolegle
1gczone rezystory emiterowe, przy czym typowiel-
ko§¢ 1 w jednej galezi mostka posiada 2 tran-
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zystory 1 4 rezystory emiterowe, typowielkoéé 2
— odpowiednio 4 tranzystory i 8 rezystoréw emi-
terowych itd. W ten sposéb przykladowo intere-
sujgca nas typowielkosé 5 przy 10 tranzystorach
i 20 rezystorach emiterowych w kazdej galezi po-
siada w pelnym ukladzie wzmacniacza mostkowe-
go lacznie 40 tranzystoré6w malej mocy, 80 rezy-
stor6w emiterowych oraz 8 diod mocy.

Zastosowane rezystory emiterowe sg typu kon-
wencjonalnego i lutowane cyng do $ciezek druko-
wanych, podobnie jak i tranzystory i diody. Kon-
strukcja elektromechaniczna tego wzmacniacza
mostkowego nie jest przystosowana do wbudowa-
nia w kasete UKA-6U, zawiera duzg ilo§é tran-
zystor6w i rezystoréw, diod oraz liczne niezbedne
polgczenia elektryczne miedzy nimi.

Wobec koniecznos$ei indywidualnego zabezpiecze-
nia przeciwprzetezeniowego kazidego tranzystora
mocy rozwigzanie powyzsze komplikuje budowe
ukladu. Zaréwno tranzystory, diody jak i rezysto-
ry stosowane w tym urzgdzeniu nie sy produko-
wane w kraju ani w krajach RWPG,

Celem wynalazku jest zbudowanie urzadzenia
bedacego -odpowiednikiem typowielko$ci 5 wspom-
nianego urzgdzenia PWM Servodrive Model II fir-
my General Electric, w ktérym nie bedg wyste-
powaly wymienione wyzej niedogodno$ci w posta-
ci duzej iloSci elementé6w i licznych niezbednych
w tym rozwigzaniu polaczen elektrycznych,
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"Istota wynalazku polega na odpowiednim roz-
wigzaniu konstrukcji elektromechanicznej tranzy-
storowego wzmacniacza K mostkowego w ten spo-
s6b, ze kazda galaZz mostka zbudowana jest z jed-
ﬂe‘éo pastylkowego tranzystora mocy, jednej dio-
" dy mocy z katoda na obudowie Srubowej i jed-
nego. zestawu radiatorowego skrecanego klamra,

6re mocowane sa po jednej stronie piyty nosnej ----

oraz Jedaego rezystora emiterowego, ktory wraz
z dwoma laczmkarm stanowigcymi zaciski zasilania
) mostia mocowanyjest po drugiej stronie plyty 1os-
nej, przy czym -jednocze$nie polgczenia mechanicz-

ne miedzy czterema galeziamimostka zbudowanymi

z element6w rozmieszezonych -po obu stronach ply-
ty noénej stanowia zarazem elekiryczne polgczenie
tych elementéw w jeden integralny uklad mostka
elektrycznego. W zestawach radiatorowych kazdej
galezi mostka utworzonych z ksztattownikoéw
o réznej dtugosci, do powierzchni stykowej wigk-
szej _na_dluzszym ksztaltowniku przylaczony jest
kolektor pastylkowego tranzystora mocy oraz do
gwintowanego ofworu znajdujacego si¢ na srodku
drugiej mniejszej powierzchni stykowej tego diuz-
szego ksztaltownika ~wkrecona jest dioda mocy
z katoda na obudowie éruboweJ, natomiast do po-
wierzobni ™ stykowej na ‘ksztaltowniku krotszym
przylaczony jest emiter tranzystora mocy. Dlugosé
.obu ksztaltowniké6w dopasowana jest do mocy
strat wydzielanej przez tranzystor i diode oraz do
gabarytu wnetrza kasetowej obudowy.

Zalety rozwigzania wedlug wynalazku jest mala
ilo$¢ elementow wchodzacych w sklad ukladu
tranzystorowego wzmacniacza mostkowego i cai-
Kowite wyeliminowanie drutowych polaczen elek-
trycznych elementéw tworzacych mostek, za wy-
jatkiem koncoéwek anodowych diod mocy. Rozwig-
zanie cechuje zwarta konstrukcja elektromecha-
niczna, mieszczaca .si¢ w kasecie o znormalizowa-
nym standardzie 6U/19 cali typu UKA lub CAMAC.
- Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kladowym wykonaniu na rysunku przedstawiaja-
eym prawg polowe mostka w widoku od przodu,
ktéra jest lustrzanym odbiciem lewej polowy
" mostka (dla przeJrzystosm rysunku pominigto pty-
te nosna).

..Konstrukcja elektromechaniczna mostka wedtug
wynalazku wykonana jest tak, ze tranzystor mo-
cy T w wersji pastylkowej, umieszczony miedzy
dwoma ksztaltownikami L- §cisnigtymi klamra 1,
Iaczy sie kazdorazowo kolekforem z wieksza plasz-
czyzna stykowa na dluzszym ksztalbowmiku L1,
na” ktérym rowniez znajduje sie druga mniejsza
pﬁszcﬁma stykowa przeznaczona. dla diody mo-
" ¢y. W $rodku tej mniejszej plaszezyzny stykowej
.wykonany jest gwintowany otwér, w ktérym
wkrecona jest dioda majgca katode na obudowie
_érubowej. Emiter tranzystora T laczy .sie kazdo-
TAZOWO Z plaszczyzna stykowa na kroétszym ksztal-
towniku L2,

* Klamra. 1 §c1skajaca ksztaltowmﬂn L1, L2, za-
opatrzona we wskaZznik docisku 2, dostepny wi-
‘zualnie od gbry lub.od dolu zestawu radiatoro-
wego, jest zamontowana w Hen sposéb, ze $ruby

dociskowe w celu regulacji doédisku znajdujg sie

od prawej lub lewej strony ukladu mostkowego.
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" Dodatni biegun zasilania
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mositka przylaczony
jest do lacznika 4, ktéry lgczy jednocze$nie elek-
trycznie i mechanicznie poprzez plyte nosng (nie
pokazang na rysunku), ksztaltowniki goérne T1
z przylaczonym ‘do nich kolektorem tranzystora
mocy T1 i -analogicznie T4. Emiter {ranzystora
mocy T1 i analogicznie T4 przylaczony do gorne-
go ksztaltownika L2, lgczy sie jednoczesnie elek-
trycznie i mechanicznie poprzez plyte nosng z goér-
nym blokiem zaciskowym 5 rezystora emiterowe-
go R1 i odpowiednio R4. Drugi koniec rezystora
R1 i analogicznie R4 poprzez dolny blok zacisko-

_wy 5 i plyte nos$na laczy si¢ mechanicznie z dol-

nym ksztaltownikiem L1, a zarazem elektrycznie
z kolektorem tranzystora mocy T2 i analogicznie
T3. Dolny ksztaltownik L2 z przylgczonym emi-
terem tranzystora mocy T2 i analogicznie T3 laczy
sie elektrycznie i mechanicznie poprzez ptyte nosng
z dolnym blokiem zaciskowym 5 rezystora emite- -
rowego R2 i analogicznie R3. Drugi koniec re-
zystora emiterowego R2 i analogicznie R3 gérnym
blokiem zaciskowym 5 1gczy sie  elekirycznie
z lacznikiem 3, stanowigcym ujemny biegun zasi-
lania mostka oraz mechanicznie z samg. plyta
no$ng. W ten spos6b odpowiednio rozwigzanym
konstrukeyjnie ukladem polgczei mechanicznych
uzyskuje sie calkowite wyeliminowanie . elektrycz-
nych polgczenn drutowych, ktére bylyby niezbedne
z uwagi na duze prady tranzystor6w rzedu 100 A
i wiecej, za wyjgtkiem koncéowek anodowych diod
mocy. Koncowki anodowe diod mocy D2 i analo-
gicznie D3 dolgczone sa do lgcznika 3, natomiast
koncowka anodowa diody D1 i analogicznie D4
dolgczona jest do kolektora tranzystora mocy T2
i odpowiednio T3.

Zastrzezenia patentowe

1. Konstrukcja elektromechaniczna tranzystoro-
wego wzmacniacza mostkowego zlozona z obudowy
kasetowej, plyty nosnej, czterech galezi mostka
tranzystorowo-diodowego, w ktérym kazda galaz
mostka zbudowana jest z jednego pastylkowego
tranzystora mocy, jednej diody mocy z katoda
na obudowie §rubowej i jednego zestawu radiato-
rowego skreconego klamrg, jednego rezystora emi-
terowego mocy oraz z dwoéch lgcznikéw stanowig-
cych zaciski zasilania mostka, znamienna tym, ze
w zestawach radiatordwych utworzonych z ksztal-
townikéw o réznej diugosci (L), do wigkszej po-
wierzchni ‘stykowej na dluzszym ksztaltowniku
(L1) przylaczony jest kolektor pastylkowego tran-
zystora mocy (T), a do otworu gwintowanego na
$§rodku drugiej mniejszej powierzchni stykowe]
na tym dluzszym ksztaltowniku (L1) wkrecona jest
dioda mocy (D) z katoda na obudowie sSrubowej,
natomiast do powierzchni stykowej na krétszym
ksztaltowniku (L2) przylaczony jest emiter tran-
zystora mocy (T), przy.czym wykonane poprzez
plyte nos$na nastepujace polaczenia mechaniczne:
lacznika (4), stanowigcego dodatni biegun zasila-
nia mostka, z -kolektorem tranzystoréw mocy (F1)
i analogicznie (T4) oraz emitera tranzystor6w mo-
cy (T1) i analogicznie (T4) z gérnym blokiem za-
ciskowym (3) rezystora emiterowego (R1) { odpo=
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wiednio rezystora emiterowego (R4), a nastepnie
kolektora tranzystorow mocy (T2) z dolnym blo-.
kiem zaciskowym (5) rezystora emiterowego (R1)
i analogicznie (T3) z dolnym blokiem zaciskowym
(5) rezystora emiterowego (R4) i dalej emitera
tranzystorow mocy (T2) z dolnym blokiem zacis-
kowym (3) rezystora emiterowego (R2) i analogicz-
nie (T3) z dolnym blokiem zaciskowym (3) rezy-
stora emiterowegzo (R3), a takze gornych blok6ow

[
plycie nodnej, ktéra za pomoca listwy i S&rub wbu-

. dowana jest do wnetrza kasety o znormalizowa-

nym standardzie.

2. Konstrukcja wedtug zastrz. 1, znamienna fym,
ze do dolnego bloku zaciskowego (5) rezystora
emiterowego (R1) i analogicznie rezystora emitero- -
wego (R4) dolaczone sg koncowki anodowe diody
mocy odpowiednio (D1) i (D4), natomiast koncéwki
anodowe diod mocy (D2) i (D3) dolaczone s3

* zaciskowych (5) rezystoré6w emiterowych (R2) 10 ]
i analogicznie (R3) z masa plyta nosng i lacznikiem do Iacznika (8). .
(3), stanowigcym ujemny biegun zasilania mostka — 3. Konstrukcja wedtug zastrz. 1, znamienna tym,
tworzac zarazem integralne polaczenia elekiryczne ze dlugosci ksztaltownikéw (L1, L2) sa proporcjo-
tych elementéw w elektryczny tranzystorowy nalne- do mocy wydzielanych strat przez tranzy-
wzmacniacz mostkowy, zamontowany na wspodlnej:. 15 story mocy (T) i diody mocy (D).
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